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特性 
低功耗 
 每个放大器的电源电流：1.3 mA 
高速 
 -3 dB带宽：125 MHz (G = +1) 
 压摆率：60 V/μs 
 0.1%建立时间：80 ns 
轨到轨输入和输出 
 输入超过供电轨200 mV不会反相 
宽电源电压范围：2.7V 至12 V 
失调电压：6 mV(最大值) 
低输入偏置电流 
 +0.7 μA至–1.5 μA 
小型封装 
 SOIC-8、SC70-6、SOT23-8、SOIC-14、TSSOP-14 

应用 
电池供电仪器仪表 
滤波器 
模数转换驱动器 
缓冲

概述 
AD8029(单通道)、AD8030(双通道)和AD8040(四通道)是轨

到轨输入和输出高速放大器，每个放大器的静态电流仅

1.3 mA。虽然功耗很低，但这些放大器却能提供出色的性

能，小信号带宽为125 MHz，压摆率为60 V/µs。ADI公司

的专有XFCB工艺使该器件实现了高速、高性能和低功耗

特性。 

该系列放大器采用单电源供电，具有轨到轨输入和输出性

能，电源电压范围为2.7 V至12 V。输入电压范围可以超过

各供电轨200 mV而不会反相。输出动态范围可以扩展至各

供电轨40 mV以内。 

AD8029/AD8030/AD8040以极低的功耗提供出色的信号质

量。在G = +1时，无杂散动态范围(SFDR)为-72 dBc (1 MHz)，
0.1%建立时间仅80 ns。低失真和快速建立特性使这些放大

器适合用作单电源模数转换器的驱动器。 

丰富多样的功能使用户可以在较宽的电压范围内使用这些

放大器，而功耗却小于6.5 mW。无论是要求高带宽的电池

供电系统，还是元件密度高且要求较低功耗的高速系统

中，这些特性都有助于延长系统的工作时间。 

AD8029/AD8030是唯一提供SOT23和SC70小型封装的低功

耗、轨到轨输入和输出高速放大器，额定温度范围为

–40°C至+125°C扩展工业温度范围。 

ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文，敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误，ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性，请参考ADI提供

的最新英文版数据手册。

图1. SOIC-8 (R) 图2. SC70-6(KS)

图3. SOIC-8(R)和SOT23-8 (RJ)

图5. 轨到轨响应

图4. SOIC-14(R)和
TSSOP-14 (RU)

低功耗、高速轨到轨
输入/输出放大器

http://www.analog.com/zh/index.html
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参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

     
G = +1, VO = 0.1 V p-p 80 125  MHz 
G = +1, VO = 2 V p-p 14 19  MHz 
G = +2, VO = 0.1 V p-p  6  MHz 
G = +1, VO = 2 V  62  V/µs 
G = –1, VO = 2 V  63  V/µs 
G = +2, VO = 2 V  80  ns 
     
fC = 1 MHz, VO = 2 V p-p  –74  dBc 
f C = 5 MHz, VO = 2 V p-p  –56  dBc 
f = 100 kHz  16.5  nV/√Hz 
f = 100 kHz  1.1  pA/√Hz 
f = 5 MHz, VIN = 2 V p-p  –79  dB 

    
 1.6 5 mV 

 2 6 mV 
 30  µV/°C 
 0.7 1.3 µA 
 1  µA 
 –1.7 –2.8 µA 
 2  µA 
 ±0.1 ±0.9 µA 

Vo = ±4.0 V 65 74  dB 
     
  6  MΩ 
  2  pF 
  –5.2 至 +5.2  V 
VCM = –4.5 V 至 +3 V, R L = 10 kΩ 80 90  dB 

     

  –VS + 0.8   V 

  –6.5  µA 

  –VS + 1.2  V 

  0.2  µA 

 150  ns 

 85  ns 

     
    
 55/45  ns 
–VS + 0.22  +VS – 0.22 V 
–VS + 0.05  +VS – 0.05 V 
 170/160  mA 
 –55  dB 

 20  pF 
     
 2.7  12 V 
  1.4 1.5 mA 

DISABLE = 低电平  150 200 µA 

Vs ± 1 V 73 80  dB 

技术规格 
采用±5 V电源时的技术规格 
表1. 除非另有说明，VS = ±5 V、TA = 25°C、G = +1、RL = 1 kΩ接地。所有规格均相对于单个放大器而言。 

AD8029/AD8030/AD8040 

动态性能 
 –3 dB带宽 
 
 0.1 dB平坦度带宽 
 压摆率 
 
 0.1%建立时间 

噪声/失真性能 
 无杂散动态范围(SFDR) 
 
 输入电压噪声 
 输入电流噪声 
 串扰(AD8030/AD8040) 

步进

步进

步进

直流性能 
 输入失调电压 
 
 输入失调电压漂移 
 输入偏置电流1

 输入失调电流

 开环增益 
输入特性 

 输入电阻 

 输入电容 

 输入共模电压范围 

 共模抑制比 

DISABLE 引脚(AD8029)
 DISABLE 低电压

 DISABLE 低电流

 DISABLE 高电压

 DISABLE 高电流

 关闭时间 

 开启时间 

输出特性 
 输出过驱恢复时间 
  (上升/下降沿)
 输出电压摆幅 
 
 短路电流 
 关断隔离(AD8029) 
 容性负载驱动 

VIN = +6 V至–6 V, G = –1 
RL = 1 kΩ 
RL = 10 kΩ 
吸电流和源电流 
VIN = 0.1 V p-p, f = 1 MHz, DISABLE = 低电平

30%过冲 

DISABLE的50%到最终VO的<10%以下，

VIN = –1 V, G = –1 
DISABLE的50%到最终VO的<10%以下，

VIN = –1 V, G = –1 

电源 
 工作范围 
 每个放大器的静态电流 
 静态电流(禁用)

 电源抑制比 

1  加号(+)或无符号表示电流流入引脚，减号(–)表示电流流出引脚。 

PNP Active, VCM  = 0 V 
NPN有效，VCM  = 4.5 V 
TMIN至TMAX

NPN有效，VCM  = 4.5 V 
T MIN至TMAX

PNP有效，VCM = 0 V 
TMIN至TMAX
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V ,1+ = G O  zHM  021 08 p-p V 1.0 = 
V ,1+ = G O  zHM  81 31 p-p V 2 = 

O  zHM  6  p-p V 1.0 = 
V ,1+ = G O  sµ/V  55  V 2 = 
V ,1– = G O  sµ/V  06  V 2 = 

O  sn  28  V 2 = 

C = 1 MHz, VO  cBd  37–  p-p V 2 = 
C = 5 MHz, VO  cBd  55–  p-p V 2 = 

nV/√Hz 
pA/√Hz 

IN  Bd  97-  p-p V 2 = 

  V 
CM = 0.25 V 至 2 V, RL = 10 kΩ 80 90  dB 

     
V–  S + 0.8   V 

 Aµ  5.6–  
V–  S + 1.2  V 

 155  ns 

 90  ns 

S + 0.17   +VS – 0.17 V 
S + 0.04   +VS – 0.04 V 

 –55  dB 

DISABLE = 低电平  140 200 µA 

S  Bd  08 37 V 1 ± 

AD8029/AD8030/AD8040 

采用+5 V电源时的技术规格

表2. 除非另有说明，VS = 5 V、TA = 25°C、G = +1、RL = 1 kΩ接中间电源电压。所有规格均相对于单个放大器而言。

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

步进

步进

步进

动态性能

 –3 dB带宽 

 0.1 dB平坦度带宽 
 压摆率 

 0.1%建立时间 

噪声/失真性能 
 无杂散动态范围(SFDR) 

 输入电压噪声 
 输入电流噪声 
 串扰(AD8030/AD8040) 

直流性能 

 输入失调电压 

 输入失调电压漂移 

 输入偏置电流1

 输入失调电流 

 开环增益 

输入特性 

 输入电阻 

 输入电容 

 输入共模电压范围 

 共模抑制比 

DISABLE 引脚(AD8029) 
 DISABLE 低电压 
 DISABLE 低电流 
 DISABLE 高电压 
 DISABLE 高电流 
 关闭时间 

 开启时间 

输出特性 
 输出过驱恢复时间 
  (上升/下降沿)
 输出电压摆幅 

 短路电流 
 关断隔离(AD8029) 
 容性负载驱动 

VIN = +6 V至–6 V, G = –1 
RL = 1 kΩ 
RL = 10 kΩ
吸电流和源电流 
VIN = 0.1 V p-p, f = 1 MHz, DISABLE = 低电平

30%过冲 

电源 
 工作范围 
 每个放大器的静态电流 
 静态电流(禁用)

 电源抑制比 

PNP有效，VCM = 0 V 
NPN有效，VCM = 4.5 V
TMIN至TMAX 
NPN有效，VCM = 4.5 V 
TMIN至TMAX 
PNP有效，VCM = 0 V
TMIN至TMAX

Vo = ±4.0 V 

至

DISABLE的50%到最终VO的<10%以下，

VIN = –1 V, G = –1 
DISABLE的50%到最终VO的<10%以下，

VIN = –1 V, G = –1 

1  加号(+)或无符号表示电流流入引脚，减号(–)表示电流流出引脚。 



采用+3 V电源时的技术规格

表3. 除非另有说明，VS = +3 V、TA = 25°C、G = +1、RL = 1 kΩ接中间电源电压。所有规格均相对于单个放大器而言。

动态性能 
 –3 dB带宽 G = +1, VO = 0.1 V p-p 
  G = +1, VO = 2 V p-p 
 0.1 dB平坦度带宽 G = +2, VO = 0.1 V p-p 
 压摆率 G = +1, VO = 2 V步进 
  G = –1, VO = 2 V步进 
 0.1%建立时间 G = +2, VO = 2 V步进

噪声/失真性能 
 无杂散动态范围(SFDR)
 
 输入电压噪声

 输入电流噪声

 串扰(AD8030/AD8040)

直流性能 
 输入失调电压 PNP有效，VCM = 1.5 V 
  NPN有效，VCM = 2.5 V 
 输入失调电压漂移 TMIN至TMAX 
 输入偏置电流1 NPN有效，VCM = 2.5 V 
  TMIN至TMAX 
 输入偏置电流1 PNP有效，VCM = 1.5 V 
  TMIN至TMAX 
 输入失调电流 
 开环增益 Vo = 0.5 V至2.5 V

输入特性 
 输入电阻 
 输入电容 
 输入共模电压范围 
 共模抑制比 VCM = 0.25 V至1.25 V, RL = 10 kΩ

DISABLE 引脚(AD8029) 
 DISABLE 低电压 
 DISABLE 低电流 
 DISABLE 高电压 
 DISABLE 高电流 
 关闭时间  DISABLE的50%到最终VO的<10%以下， 
  VIN = –1 V, G = –1 
 开启时间  DISABLE的50%到最终VO的<10%以下， 
  VIN  = –1 V, G = –1 

输出特性  
 输出过驱恢复时间  
 （上升/下降沿）  VIN  = –1 V至+4 V, G = –1
 输出电压摆幅  RL = 1 kΩ
  RL = 10 kΩ
短路电流  吸电流和源电流

关断隔离(AD8029)  VIN  = 0.1 V p-p, f = 1 MHz, DISABLE = 低电平

容性负载驱动  30%过冲

电源  
 工作范围  
 每个放大器的静态电流  
 静态电流（禁用）  DISABLE = 低电平

 电源抑制比  VS ± 1 V

1  加号(+)或无符号表示电流流入引脚，减号(–)表示电流流出引脚。 

至

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

fC = 1 MHz, VO = 2 V p-p
fC = 5 MHz, VO  = 2 V p-p 
f = 100 kHz 
f = 100 kHz 
f = 5 MHz, VIN = 2 V p-p
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绝对最大额定值 
表4. AD8029/AD8030/AD8040额定最值 
参数 额定值 
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电源电压 

功耗 

共模输入电压 

差分输入电压 

存储温度 

工作温度范围 

引脚温度范围(焊接，10秒)

结温 

12.6 V 

见图6 

±VS ± 0.5 V 

±1.8 V 

–65°C至+125°C

–40°C至+125°C

300°C 

150°C 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，不表示在这些条件下或者在任何其

它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，器件能

够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器

件的可靠性。 

最大功耗 
AD8029/AD8030/ AD8040封装内的最大安全功耗受限于相

应的芯片结温(TJ)的升高情况。芯片的塑封局部达到结

温。达到玻璃化转变温度150°C左右时，塑料的特性会发

生改变。即使只是暂时超过这一温度限值也有可能改变封

装对芯片作用的应力，从而永久性地转变放大器的参数性

能。长时间超过175°C的结温会导致芯片器件出现变化，

因而可能造成故障。 

可以利用封装和PCB的静止空气热属性(θJA)、环境温度(TA)

和封装的总功耗(PD)来确定芯片的结温。结温可以通过下

式计算：

 

封装的功耗(PD)为静态功耗与封装中所有输出的负载驱动

所导致的功耗之和，而静态功耗则为电源引脚之间的电压

(VS)乘以静态电流(IS)。假设负载(RL)以中间电源电压为基

准，则总驱动功耗为VS/2 × IOUT，其中一部分消耗在封装

中，一部分消耗在负载中(VOUT × IOUT)。总驱动功耗和负载

功耗之差便是消耗在封装中的功耗。 

输出短路 
输出短接至地或从AD8029/AD8030/AD8040吸取过多电流

会引发严重故障。 

PD = 静态功耗 + (总驱动功耗 − 负载功耗) 

应当考虑均方根输出电压。如果RL以VS−为基准，像在单

电源供电情况下，则总驱动功耗为VS × IOUT。 

如果均方根信号电平未定，应考虑最差情况：RL以中间电

源电压为基准，VOUT = VS/4：

 

单电源供电且RL以VS−为基准时，最差情况为VOUT= VS/2。 

气流可增强散热，从而有效降低θJA。此外，更多金属直接

与金属走线的封装引脚、通孔、接地和电源层接触，这同

样可降低θJA。必须采取措施降低高速运算放大器输入引脚

的寄生电容，如PCB布局布线部分所述。 

图6显示在JEDEC标准4层板上，SOIC-8 (125°C/W)、
SOT23-8 (160°C/W)、SOIC-14(90°C/W)、TSSOP-14 
(120°C/W)和SC70-6 (208°C/W)五种封装的最大安全功耗与

环境温度的关系。θJA值为近似值。 

TJ  = TA  + (PD  × θJA )

图6. 最大功耗 
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典型工作特性 
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G = +1
RF = 0Ω
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默认条件：VS = 5 V(除非另有说明，TA = 25°C、RL = 1 kΩ接中间电源电压。)

图7. 不同增益下的小信号频率响应 图10. 0.1 dB平坦度频率响应

图8. 不同电源下的小信号频率响应 图11. 不同电源下的小信号频率响应

图9. 不同电源下的大信号频率响应 图12. 不同电源下的大信号频率响应
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图13. 不同CLOAD下的小信号频率响应 图16. 不同输入共模电压下的小信号频率响应 

图17. 小信号频率响应与温度的关系 图14. 不同输出幅度下的频率响应 

图15. 开环增益和相位与频率的关系 图18. 大信号频率响应与温度的关系 
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图19. 谐波失真与频率和电源电压的关系 图22. 谐波失真与频率和负载的关系 

图20. 谐波失真与输出幅度的关系 图23. 谐波失真与输入共模电压的关系 

图24. 电压和电流噪声与频率的关系 图21. 谐波失真与频率和增益的关系 
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图25. 小信号瞬态响应

图26. 大信号瞬态响应

图27. 输出过驱恢复

图28. 容性负载下的小信号瞬态响应

图29. 轨到轨响应(G = +1)

图30. 输入过驱恢复
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图31. 长期建立时间 图34. 0.1%短期建立时间 

图35. PSRR与频率的关系 图32. 共模抑制比与频率的关系 

图33. AD8029关断隔离与频率的关系 图36. AD8030/AD8040串扰与频率的关系 
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图37. 输入偏置电流与输入共模电压的关系 图40. 输入失调电压与输入共模电压的关系 

图41. 输入失调电压与温度的关系 图38. 输入偏置电流与温度的关系 

图39. 静态电源电流与温度的关系 图42. 输入失调电压分布图 



 

Rev. A | Page 13 of 20 

03679-0-061

100k 1M 10M 100M 1G

O
U

T
P

U
T

 IM
P

E
D

A
N

C
E

 (
Ω

)

1

10

100

1k

1M

100k

10k

FREQUENCY (Hz)

DISABLE = LOW

 

 

LOAD RESISTANCE (Ω)

O
U

T
P

U
T

 S
A

T
U

R
A

T
IO

N
 V

O
L

T
A

G
E

 (
V

)

100 1000 10000
–0.5

0.5

–0.4

–0.3

–0.2

–0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

VS = +3V VS = +5V VS = ±5V

VOH – VS

VOL – VS

LOAD RESISTANCE TIED
TO MIDSUPPLY

03679-0-041  

TEMPERATURE (°C)

O
U

T
P

U
T

 S
A

T
U

R
A

T
IO

N
 V

O
L

T
A

G
E

 (
m

V
)

–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
30

50

70

90

110

130

150

170

03679-0-066

VS = ±5V

VS = +5V

VS = +3V RL = 1kΩ TIED TO MIDSUPPLY
SOLID LINE: VS+ – VOH
DASHED LINE: VOL – VS–

 

03679-0-060

1k 10k 100k 1M 10M 100M 1G

O
U

T
P

U
T

 IM
P

E
D

A
N

C
E

 (
Ω

)

0.1

1

10

100

1000

FREQUENCY (Hz)

G = +1

 

 

OUTPUT VOLTAGE (V)

–2.5 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 –0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
–2.0

–1.5

–1.0

–0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

03679-0-072

IN
P

U
T

 E
R

R
O

R
 V

O
L

T
A

G
E

 (
m

V
)

RL = 10kΩ

RL = 1kΩ

VS = ±2.5V

 

 

 

 

 

 

 

AD8029/AD8030/AD8040 

图43. AD8029输出阻抗与频率的关系(禁用) 图45. 输出阻抗与频率的关系(使能) 

图46. 输入误差电压与输出电压的关系 图44. 输出饱和电压与负载电阻的关系 

图42. 输出饱和电压与温度的关系 
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图47. AD8029 DISABLE关闭时序 图49. AD8029 DISABLE引脚电流与 DISABLE引脚电压的关系

图48. AD8029 DISABLE开启时序
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图50. 简化原理图 

AD8029(单通道)、AD8030(双通道)和AD8040(四通道)是轨

到轨输入和输出放大器，采用ADI公司的XFCB工艺制造。

XFCB工艺使得AD8029/ AD8030/AD8040能够以2.7 V至

12 V电源、120 MHz带宽和60 V/μs压摆率工作。图50显示

的是AD8029/AD8030/AD8040的简化原理示意图。 

输入级 
如果输入共模电压小于设定阈值(VCC以下1.2 V)，用电阻

变质的PNP差分对(包括Q1至Q4)将承载全部ITAIL电流，因此

输入电压可以比–VS低200 mV。反言之，如果输入共模电

压超过该阈值，将导致ITAIL绕开PNP差分对，通过晶体管

Q9流入NPN差分对。在这种情况下，输入共模电压可以比

+VS高200 mV，同时放大器仍能保持线性行为。这两种工

作模式之间的转换会导致输入级跨导gm和直流参数(如输入

失调电压VOS等)发生突然、暂时的变化，进而对失真性能

产生不利影响。SPD模块能够缩短这种转换的持续时间，

从而提高失真性能。如图50所示，输入差分对由一对反平

行连接的串联双二极管保护，差分输入电压被箝位在约

±1.5 V。

输出级 

PNP和NPN输入差分对流出的电流进入电流镜MBOT和

MTOP，从而在输出缓冲器的输入端建立一个共模信号电

压。 

输出缓冲器执行三个功能： 
1. 缓冲所需的信号电压并将其施加于输出器件Q10和 
 Q11。 
2. 检测输出器件的共模电流水平。 
3. 通过建立一个共模反馈环路来调节输出共模电流。 

输出器件Q10和Q11在共发射极配置下工作，并且由内部电

容CMT和CMB进行米勒补偿。 

输出顺从电压由输出器件的集电极电阻RC(约25 Ω)和所需

的负载电流IL设置。例如，当等效负载较小时(5 kΩ)，输

出电压摆幅可以达到任一供电轨的40 mV范围，而当负载

较大时，摆幅降低为RC × IL。
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应用
宽带运作 
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AD8029/AD8030/AD8040 

图51. 宽带同相增益配置 

图52. 宽带反相增益配置

输出负载灵敏度 
为实现最高性能和低功耗运作，设计师需要考虑AD8029/ 
AD8030/AD8040输出端的负载。表5显示了输出负载对性

能的影响。 

以单位增益工作时，放大器输出端的有效负载为放大器所

驱动的电阻(RL)。对于1以外的增益，在同相配置下，反馈

网络构成放大器输出端的附加电流负载。反馈网络(RF + 
RG)与RL并联，降低了放大器输出端的有效电阻。较低的有

效电阻令放大器在输出端提供更大电流。较低的反馈电阻

值会增加电流消耗，从而提高放大器的功耗。

例如，如果使用表5中增益为2时的值，电阻值为2.5 kΩ，

则输出端的有效负载为1.67 kΩ。对于反相配置，仅反馈电

阻RF与输出负载并联。如果负载大于数据手册规定的值，

放大器的开环响应可能会出现非线性，导致失真提高。图

53和图54显示了有效输出负载与失真性能的关系。提高反

馈网络的电阻可以降低电流消耗，但会带来其它影响。

图53. 增益为1时的失真 

图54. 增益为2时的失真 
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图5. 负载对性能的影响 
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表6. 禁用引脚控制电压 

电源电压禁用引脚
电压 

 
+3 V +5 V ±5 V 

0 V 至 <0.8 V 0 V 至 <0.8 V –5 V 至 <–4 .2 V 

1.2 V 至 3 V 1.2 V 至 5 V –3.8 V 至 +5 V 
 

 

 

 

AD8029/AD8030/AD8040 

1 MHz、2 V p-p
时的HD2 (dB) 

1 MHz、2 V p-p
时的HD3 (dB)

反馈电阻(RF || RG)与输入电容结合，形成放大器环路响应

中的一个极点。如果RC时间常数太低，放大器的响应中可

能出现峰化和响铃振荡。图55说明了这一效应。在反馈电

阻两端增加一个小电容(1 pF–4 pF)可以降低峰化。找到最

佳电容值的最好方法是凭经验在电路中试验。较高电阻值

还会影响噪声性能。电阻值越大，产生的噪声越多。每个

应用都是独一无二的，失真、峰化和噪声性能之间必须达

成某种平衡。表5列出了不同负载对失真、峰化和噪声性

能的影响。在增益为1、2和10中，所示的等效负载为1 kΩ、

2 kΩ和5 kΩ。 

随着负载电阻增大，失真和–3 dB带宽会改善，但噪声和峰

化性能略有下降。

图55. 不同反馈/负载电阻下的频率响应

禁用引脚 
利用AD8029的禁用引脚可以关断放大器，以便降低功耗或

支持多路复用应用。在禁用模式下，放大器的静态电流仅

150 μA。禁用引脚控制电压以负电源为基准。只要将禁用

引脚连接到最低负电源或负电源的0.8 V范围内的电压，放

大器就会进入关断模式。如果处于开路状态，放大器将正

常工作。切换电平参见表6。

低电平
(禁用) 
高电平
(使能) 
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电路考虑 

PCB布局布线 
为了实现高速运算放大器的最佳性能，需要谨慎考虑PCB

布局布线。必须特别注意，旁路电容的引脚长度应保持最

短。过大的引脚电感会影响频率响应，甚至导致高频振

荡。使用带有内部接地层的多层板有助于降低接地噪声，

以及实现更紧凑的布局。 

为使反相输入端的走线长度尽可能短，反馈电阻RF应位于

从输出引脚到输入引脚的最短距离上。电阻RG的返回节点

应尽可能靠近负电源旁路电容的返回节点。 

在多层板上，运算放大器下方的所有层应无金属，避免产

生寄生电容元件。在求和点，即反相输入端–IN，尤其应

注意，额外的电容可能会导致频率响应的峰化提高且相位

余量降低。 

接地 

为了减少高速、稠密电路板的寄生电感和接地环路，接地

层至关重要。了解电路中的电流路径对于高速电路设计十

分重要。电流路径的长度与寄生电感的幅度和路径的高频

阻抗成正比。感性接地回路的快速电流变化会引起干扰噪

声和响铃振荡。 

高频旁路电容焊盘和走线的长度也很重要。旁路接地的寄

生电感会不利于旁路电容产生的低阻抗。负载电流不仅来

自电源，也来自地，因此应将负载置于与旁路电容地相同

的物理位置。对于在较低频率下发挥作用的较大电容，电

流回路长度不是非常重要。

电源旁路 
电源引脚实际上是运算放大器的输入。要谨慎为运算放大

器提供干净、低噪声的直流电压源。 

电源旁路的目的是为所有频率下的噪声和干扰信号提供一

个低阻抗路径。这不能利用单个电容来实现，而要将多个

电容并联，这样会大大扩展电源旁路的带宽。旁路电容有

两个作用： 
1. 为噪声和干扰信号提供一个从电源引脚到地的低阻抗 

 路径。 
2. 在快速切换条件下提供本地存储的电荷，以及在瞬变 

 期间减少电源引脚的压降。这通常利用大电解质电容 

 来实现。 

应当使用高质量陶瓷芯片电容，并且务必尽可能靠近放大

器封装。0.1 μF陶瓷电容和10 μF电解质电容的并联组合可

以大范围抑制干扰噪声。10 μF电容对于高频旁路不太重

要，多数情况下，一条电源线一个电容即足够。电容值取

决于电路，应根据系统要求而决定。 

设计工具和技术支持 

ADI公司致力于通过提供技术支持和在线设计工具来简化

设计过程。ADI公司的技术支持包括免费评估板、IC样

片、Spice模型、交互评估工具、应用笔记、电话和电子邮

件支持，所有信息尽在www.analog.com。

http://www.analog.com/zh/index.html
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AD8029/AD8030/AD8040 

图56. 8引脚标准小型封装，窄体[SOIC] (R-8) 
尺寸单位：mm(inches)

图59. 14引脚标准小型封装[SOIC] (R-14) 
尺寸单位：mm(inches)

图60. 14引脚超薄紧缩小型封装[TSSOP] (RU-14) 
尺寸单位：mm

图57. 6引脚塑封表贴封装[SC70] (KS-6) 
尺寸单位：mm

图58. 8引脚小型晶体管封装[SOT23] (RJ-8) 
尺寸单位：mm
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订购指南
型号 最小订货量 温度范围 封装描述 封装选项 标识

  8-R C°521+  C°04–  1  RA9208DA
  8-R C°521+  C°04– 005,2 LEER-RA9208DA
  8-R C°521+  C°04– 000,1 7LEER-RA9208DA

 B6H 6-SK C°521+  C°04– 052 2R-SKA9208DA
 B6H 6-SK C°521+  C°04– 000,01 LEER-SKA9208DA
 B6H 6-SK C°521+  C°04– 000,3 7LEER-SKA9208DA

  8-R C°521+  C°04– 1 RA0308DA
  8-R C°521+  C°04– 005,2 LEER-RA0308DA
  8-R C°521+  C°04– 000,1 7LEER-RA0308DA

 B7H 8-JR C°521+ C°04– 052 2R-JRA0308DA
 B7H 8-JR C°521+ C°04– 000,01 LEER-JRA0308DA
 B7H 8-JR C°521+ C°04– 000,3 7LEER-JRA0308DA

  41-R C°521+ C°04– 1 RA0408DA
  41-R C°521+  C°04– 0052 LEER-RA0408DA
  41-R C°521+  C°04– 0001 7LEER-RA0408DA
  41-UR C°521+ C°04– 1 URA0408DA
  41-UR C°521+ C°04– 0052 LEER-URA0408DA
  41-UR C°521+ C°04– 0001 7LEER-URA0408DA

 

ESD警告
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ESD(静电放电)敏感器件。静电电荷很容易在人体和测试设备上累积，可高达4000 V，并可能

在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专用ESD保护电路，但在遇到高能量静电放电时，

可能会发生永久性器件损坏。因此，建议采取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功

能丧失。
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